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Bild 1: AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen U 2364

Herstelier: VEB Mikroelektronik ,Karl Marx” Erfurt

~-Die Schaltkreise U 2364 D und U 2365 D sind maskenprogrammierte Festwertspeicher
(ROM) in n-Kanal-Silicon-Gate-Technologie mit einer Speicherkapazitit von
65 536 bit. Der Zugriff erfolgt wahlfrei in der Organisationsform 8192 x 8 bit.
Die ROM~Schaltkreise sind in 28poligen DIL-Plastgehdusen untergebracht.
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Bild 2: . Anschlufbelegung und Séhalfumgskurzzeichen U 23657D

Berzeichnung der Anschliisse:
A@ ... A 12 Adrelleitungen
g ... D7 Datenleitungen

USS Begugspotentla;

UCC Betriebsspannung

CE; 0815 €S2 Chip—Akiivierungseingange i

OF Datenauégang—Freigabe
A5 Adressenstrobe
NC nicht angeschlossen

(kann mit einer Spannung

o0V -U-~- UCC belegt werden).

Slman.

LR ]

B11d 3: Gehzuseabmessungen
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Kurzcharakteristik U 2364 D und U 2365 D

- masker pwcg?ammlerte Fest“er+SDe¢cMcr (ROM) mit einer Speicherkapazitit
von 65 536 bit in der Organisationsform 8192 x 8 bit

- im Ruhezustand (standby) sinkt die Stromaufnahme auf ca. 30 oy
die Aquange gind hochothFv

~ gur Erleichterung der Zusammenschaltung mehrerer Schaltkrelse Zu groﬁeren
Spelcherkomplexen S1nd programmierbare CS~-Einginge Vorgesehen,

- der U 2365 D hat zusdtzlich die Mogllohkelt die Adressen in internen
Latches zwischenzuspeichern. 7 4 . . S .

Funxtlensbeschrelbung ‘

Die Schaltkreise U 2364 D und U'2365 D sind maskenprogrammlerte Festwert—

speicher (ROM) in n-Kanal~Silicon-Gate-~Technologie mit einer Dpelcherkapa21tat

© von 65 536 bit.

Der Zugriff erfolgt wahlfrei in der Organisationsform 8192 x 8 bit. Lur

Auswahl des geforderten Datenbytes stehen 13 Adresseneinginge (A @ bis A i2)

zur Verflgung. Die Aktivierung des Schaltkreises erfolgt mit dem Bingang CE.

Im Ruhezustand (standby, CE = U ) sinkt die Stromaufnahme auf ca. 30 % des

im ausgewshlten Zustand erforder§1chen Wertes und die Ausginge sind hochohmig.

Bei CE = U_. wird das Chip aktiviert. '

Zur Steuerung des Zustandes der Ausginge ist weiterhin der Elﬁgang 0F vorhanden.

Bei aktiviertem Chip werden bei OF = U._ die Ausginge freigegeben. _

fur Erleichterung der Zusammenschaltung mehrerer Schaltkreise zu groﬁeren Speicher—
komplexen wurden programmicrbare CS- ~Eingdnge (U 2364 D: CS 4, €S 2/U 2365 D: €8) vor—
gesehen. Der Anwender kann vorgeben, bei welcher Belegung dleser Eing#nge die Ausginge
aktiviert werden und somit direkt an diese Einginge die htherwertigen Adressenleitungen
anschliebBen.

Es é}geben sich folgende Moglichkeiten:

U 2364 D U 2365 D
s 1 s 2 C3 '
0 0 0
1 0 1
0, i X
1 1
x X

x = Chip ist bel beliebiger Belegung der (S- Llngange mit H- cder L-Pegel immer
aktiviert.

Falls cas Chip durch entsprechende Belegung der (S-Einginge nichi aktiviert ist,

sind die Ausgirige hochohmig. Dabew wird kein Ruhezustand eingenommen (im Gegen-

satz zu CE).

Der Schaltkreis U 2365 D hat weiterhin die Mglichkeit, die Adressen in internen

Latches zwischenzuspeichern. Mit dem Bingang AS (adress strobe) wird die Daten-—

ttbernahme gesteuert, wobei bei AS = U die Adressen iibernommen werden und sofort
. w ) B~ il _° T S -

auf die Ausginge wirken. Bei AS = UIH sind die Adresseneinginge vom Latch ge—

trennt. -



Wird beim U 2365 D derﬁﬁ§ statisch mit UI - beschaltet, dann verhslt sich der
Schaltkreis wie ein U 2364 D, bei dem (3 5 auf 0 - aktiv programmiert ist.
Es gilt dann Impulsdiagramm Bild 4. Die entsprechenden Zeiten fir AS in den
. dynamischen Kennwerten entfallen. _ _
Pin 1 kann mit giner ‘Spannung zwischeh 0 Vund U o beschaltet werden.

Die Bingénge der Schaltkreise sind mit integrier%en:Gateschutzelementen ver—:
sehen. Ausgangsseitig sind die Schaltkreise in der Lage, zwei TTL-Lasten oder
8 1S-TTL-Lasten zu treiben. y ' o R SR
Die Bestellung eines Bitmusters hat nach dém MME-Werkstandard FS 457,24 zu’
erfolgen. Das jeweilige Bitmuster wird durch eine dreistellige Kennzahl ge-
kennzeichnet, die der Typbezeichnung anzufiigen ist. Die Festlegung der Bit—
musterkennzahl erfolgt durch den VEB MME. Bei der Schaltkreisbestellung ist
die Bitmusterkennzahl mit anzugeben. : ' .



1/85 | 5 U 2364 D/U 2365 D

Grenzwerte. {Spasnnungen auf USS = 0 Vv bezogen)
PRI LA A ’ .
Kennwert, Kurzzeichen min. . omax. . Einheit
Qetriebsspennung UCC =0,5 7.0 _ v
£ingangsspannung _ Uz C -0,5 7.0 . v
Gesamtverlustleistung . Prot ’ s ‘ 1.0 « w

’ : . ' 0
Lagertemperatur . ﬁstg =55 - 128 . C
lestkapazitse - CL ; : 5 nE

Statische Kennwerte {Spennungen guf USS = [a3YS sezbgen, '198 =0 .., 70 0C)

Kennwert ‘ Kurzzeichen nin. mex. Einheit
i
Betriebsspennung . UCC ] 4,75 5,25 A
Betriebstemperatur ) -'3’8 o - 70 %t
Eingangsspannung High Uiy 2,0 Y  + 0,5 ¥
Eingangsspannung Low UIL -0,5 | 0.8 Y
Eingangsstrom I Up =5.,25Y : E 10 o U
A : ' O =Hi . ’ L A
Ausgangsstrom. ‘IG‘ 0L =High i 10 . /u
Yo =Yss
Yo =Yec ‘
Statische Stromaufnahme. FE = :
: ICCi CE UIL 140 mA
aktiv BF U
COTUIk
statische Stromaufrnehme Eccz boisl mUIH 40 ’ mA
standby oE
U
Ausgangsspannung_l_bw . UOL _IOL=3'2 mA G4 o v
Ausgengsspannung High Yor  Igy=400 /uA 2.4 . V
]
Dynamische Kennwerte ) . . @
Kennwert Kurz=-" MeBbew U 2364 D 45/U 2365 D 45 U 2364 0 30/U 2365 D 30 Einheit
zeichen dingung min. max. . min. wex.
Verzsgerungszeit . T avay iy . o 450 . 200 ns
Adressen zu D : :
4 - 1w W
An'stlegs l‘Jﬂd Abfel t,LH'rHL 10 10 /us
zeit der Einpengssign. .
. . . 450 300 ns
Verzoge{rungsze1t Covpy i} e .
CS zu D o
Verzbgeru_ngizeit fCLDV 1) 450 ety ns
HL-Flenke CE zu D
Verzdgerungszeit toLov i) 120 100 ns

0E zu D



Kennwert Kurz- Mefbe~ U 2384 D 45/U 2365 D 45 - U 2364 D 30/U 2365 D 30 Einh.
zeichen ~ dinglng min, max ., LENT max

Verzdgerungszelt texpz 1) 0 _ 220 0 180 ns.

TS zu D hochohmig . :

Verzdgerungszeit LH- tounz 1)y 0 120 0 120 ns

Flénke CF zu D ‘

hochohmig

Verzégés_ingserit LHe o Eppes -1) 0 120 0 120 ne

Flanke OE zu O :

hochohnig

Haltezeit D nach ©AX0X 1} o o e

sdressenwechsel.

Bereitstellzeit Adres= T,y 1}, o] s} ns

sen vor HL-Flanke AS .

Haltezeit Adresiin S i} - 70 70 ns

nach LH~Flanke AS .

L-Impulsbreite AS CriTH i} 80 50 ns

Bereitstellzeit CE=L Ty 1) 30 : 20 ns

vor HL-Flenke AS§ %

1) Lest: 2 TTL-Lasten « & = 100 pF

Flankensnstiegs- und -zb{sllzeit der tingangssignele: §

20 ns
=-1,0 V, Hich = 2,0 V
= 0,8 Vv, High = 2,0 V

F{e"ﬁerenzpegel der Eingancssignale: Low
referenzpecel der fusgangesignale: Low
Indexbezeichnung: S = CS
c = CE
o = CE
T = AS
& L Ldressen giltig
Smoy
cs CS gikig
by

¢ goltig

8ild 4: Impulscisgramm U 2364 D
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& g Q g ALdreseen giiftip

L@_‘:@yn e

Pt

e m CS piftig

e

Auspeng giltlg

weltere Zeiten wie U.2364 ©

Bild 5: TImpulsdisgramm U 2365 D

Dieses Datenblatt pibt keine Auskunft Uber Liefermdglichkeiten und enthilt keine Verbindlichkeiten -
zur Produktion.- Die glltigen Vertragsunterlagen beim Bezug tder Bauelemente sind die Typenstandards.
frechtsverbindlich ist jeweils die Auftragsbestitipung.

Znderungen im Zuge der technischen Vleiterentwicklung vorbehalten Die Behendlungsvorschrifeen fur
HOS~Bauslemente sind unbedingt einzuhalten, de andernfalls eine Reklamation nicht snerkannt wer-

den kann.
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